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университет) 

6. Евсеенков А.С.
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, Тарасов С.А.
1
, Тихомиров В.Г.

1
 Модификация структуры 

слоев нитрида кремния при низкотемпературном отжиге HEMT-



транзисторов на основе AlGaN/SiC (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-
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им. А.Ф. Иоффе) 

8. Лушин Е.Н. Структурное и диэлектрическое исследование 

тетразолсодержащих полимерных нанокомпозитов (Санкт-Петербург, 
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9. Марков Ю.Ф.
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, Егоров В.М.
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, Стукова Е.В.

2
 Проявление в 

калориметрических исследованиях фазовых переходов в матрично-
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Бобков А.А.
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, Мошников В.А.
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наноструктурированным слоем Al2O3 для теплонагруженных элементов 

мощных силовых модулей (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
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Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники
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11. Набиуллина Л.А. Проводимость кристаллов силиката висмута, 

легированных примесью железа (Санкт-Петербург, Россия, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) 

12. Пермяков Н.В., Матюшкин Л.Б. Особенности экструзионной трехмерной 

печати органическими диэлектриками и композитными материалами 

(Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)) 

13. Сидский В.В. Структура и сегнетоэлектрические свойства 

наноструктурных SbTn-плёнок, полученных золь-гель методом (Гомель, 

Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска 

Скорины) 

14. Смердов Р.С.
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, Спивак Ю.М.
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, Гареев К.Г.

2
 Оптические свойства 

нанокомпозитов на основе системы пористый диоксид кремния – магнетит 

(Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский горный университет
1
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
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15. Стукова Е.В.
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, Барышников С.В.
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, Королева Е.Ю.
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, Милинский А.Ю.

2
 

Диэлектрические свойства нанокомпозита на основе иодата аммония, 
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